EMIINSTYTUT TECHNOLOGIH ELEKTRONOWE .

8-BITOWY REJESTR/BUFOR
SZYNY DANYCH " UCY 74S482/483

Monolityczny cyfrowy uktad scalony TTL-S peinigcy funkcje uni-
wersalnego 8-bitowego rejestru,bufora. szyny dénych dla 8-i 16-
bitowych systemdw mikroprocesorowych przeznaczony jest do pra-—
cy w elextronicznym sprzecie profesjonalnym.

UkXad UCY T745482/483 skxada sie z 8 przerzutnikdéw D /typu
zatrzask/ z tréjstanowymi buforami wyjSciowymi /rys.2/. Dwa
sygnaly kontrolne STB i OE poprzez zespét bramek sterujsza-
pisem oraz wyprowadzeniem danych z ukZadu. Dane wejSciowe sg
wprowadzane do przerzutnikdw, gdy wejscie SIB jest w stanie
ektywnym /wysokim /. Dane wejSciowe s3 zapamigtywane w prze—
rzutnikach, gdy wejscie STB przechodzi do sfanu niskiego. Wej-
Scie kontrolneIGE./éktywny stan niski/ stuzy.do aktywizacji
bufordw wyjsciowych, f
W zaleznosci od konfiguracji sygnaxdéw sterujgcych mozliwe sg
trzy rodzaje pracy ukfadu:

a/ transmisja danych z wejscia na wyJjscie /uktad przezro-

czysty/, wejscie STB i OF w stanie aktywnym STB = 1 i

0% = o, |
b/ pamietanie danych STB = 0 i OE = 0O,
¢/ stan wysokiej impedancji OZ = 1

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA




W wersji UCY 74S482 ukfad przesyia informacje wprost, natomiast
w wersji UCY 745483 w sposcéb zanegowany. W ukXadzie UCY 745482/
/483 zastosowano oryginalne rozwigzanie konstrukcyjne bufordw
wyjdciowych eliminujgce zakXdcenia impulsowe /glitching/, péja=
wiajgce sie w trakcie przechodzenia ze stanu wysokiej impedan-
cji do stanu niskiege i na odwrdt. 2wieksza to niezawodnosé
finalnych systemdéw cyfrowych.

Rozk*ad wyprowadzen oraz schemat loglczny ukxadu jak na Iys.
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Rys.1. Rozk*ad i nazwy wyprowadzen
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Rys.2. Schemat logiczny

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPIOATACYJNE

Napiecie zasilania
Napiecle wejsSciowe

Temperatura otoczenia
W czasie pracy

Temperatura przechowy-
wania =

Rezystancja termiczna
zZgcze-otoczenie

Temperatura zigcza

Uag

v
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—0,5 < + 7

"‘1 é + 5,5
0 = +70
-55 < +125
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Rys.3. Rysunek obudowy

Wymiary obudowy

S;fzmbol e min., W.‘..fg-g;f‘y [miig:c. Ka:t '[__Stopnie]
A = - Sl -
A 0,51 — = =
b 0;38 - Q09 -
c 0,20 - 0,36 e
D = & 25,40 =
e - 2554 - -
e, - 7,62 = =
T 2554 - 4,50 -
HE s & 8, 30 S
J = = = 0% 15
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

D + of i S (6]
Mg =57V 5%, t . -0 - 700/
e | Wartosé Warunki
Nazwa parametru SymbollJedn,|{ minJ maxdy  pomiaru
i 2 3 4105 6
Prad wejsciowy w Usg = 5,25 V
stanie niskim =lrr e = 1290 g§z§s%i§2 v
» wejscia
Prad wejsSciowy : Ui = 52530
= = Iy oA = |90t oy
w. stanie wysokim ; w3zystkie
wejscia
Ujemne napigcie ' - Une= 4,05 ¥
sk e (B = LG s i
wejsciowe : wSzZystkie
wejscia -
Napiecie wejsciowe _ - Uan =5V
> e e 0 948 w%gystkie
v stanie niskim : Seiioia
Napiecie wejsSciowe U v 5 - Ugg =5 ¥V
w stanie wysokim = wszystkie
o £ wejscia
Napiecie wyjSciowe U= ly5
: z .j ; Uon, V. i 055 Iccz 32’mA
v stanie niskim ‘wgzystkie
‘ wyjscia
Napiecie wyjsSciowe , 0o = 4,75 V
B 5 % U V 2’4’ Lons I = "5 mA,
w stanie wysokim OH wgzystkie
: wyjscia ‘
Prad wyjscilowy w Dore—5 o5V
: 2 : e wggystkie WY Je
Stanie wysokiej & 50 |Up = 5,25 V
5 o I
impedancji : i Ok 3A = Lso o - 0,457
= X . :
Przd zasilania Tog |mA ~ 1160 |Upe = 5,25 V
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d.
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OpéZnienie sygnaZow
wy jSciowych wzgledem

wejsclowych : ’ : -
UCY 74S482 nsl=+] 35
UCY 745483 Crvovins | - |25 | T¥S:4

OpézZnienie sygnaxiéw
vy jsSciowych wzgledem

sygnafu STB :
UCY 745482 5 ns{ - |55
UCY 745483 ROV s

Opo6Znienie przy wcho-

dzeniu w, stan wyso=-
kiej impedancji #EHOZ'nS 22
Opéznienie przy wy-
chodzeniu ze stanu
wysokiej impedancji tELOV us e 1041 50
OpéZnienie sygnatu
STB wzgledem sygna- -
*éw wejsciowych SrysTiES i 2
Czas trzymania syg-
naXdw wejsSciowych =
wzgleden STB Sernr|nee] 2o
Czas trwania stanu
wysokiego na wejsciu =
STB e D
x) |

Werunkl pomiaru pradu zasilania Lnn:

UCY 745482 DIO. = DIT = 0

SHB = 10— O
UCY 745483 DIO < DIT = 1
: STB = 1, OE = O
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Rys.4. Obcigzenia wyjé¢ przy pomiarze Qarametréw dynamicznych:
2) obcigzenie wyjs¢ przy pomiarze czasow tIVOY , tSHOVs TIVSL,
tsr1xs IsEsys b) obcligzenie wyjsc przy pomiarze czasow TmOZ
teiov dla stanu niskiego na wyjsciu, c) obcigzenie wyisSc pray
pomiarze czaséw.tEHOZ 1 tEIOV dla stanu wysokiego na wyjSciu
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Rys. 5. Zaleznos$ci.czasowe w ukladzie
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Rys: 6. Zastosowanlc ukZadu UCY 745482
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